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摘要(译)

透反射LCD装置的阵列基板包括首先在基板上形成反射板。一种透反射
LCD装置的阵列基板，包括：具有开关元件和像素区域的基板;反射板，
形成在基板上并具有透光孔;第一绝缘层，形成在反射板上，同时覆盖透
光孔;栅电极形成在反射板上方的第一绝缘层上;栅极绝缘层形成在第一绝
缘层上，同时覆盖栅极;栅极绝缘层上形成的有源层，具有沟道区;形成在
有源层上的欧姆接触层;源极和漏极形成在欧姆接触层上并彼此间隔开;第
二绝缘层形成在栅极绝缘层上，同时覆盖源极和漏极，第二绝缘层具有
暴露漏极的预定部分的漏极接触孔;像素电极形成在第二绝缘层上并通过
漏极接触孔与漏极接触。
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